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          DATOS PERSONALES 
 
• Nombres:                   Jesús A. 
• Apellidos:                 GONZÁLEZ GOMEZ 
• Fecha de Nacimiento:      27 de enero de 1948 
• Nacionalidad:              Venezolana 
• Estado Civil:              Casado 
• Dirección:           CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES 
                                     Facultad de Ciencias 
                                     UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
                                     Mérida 5101, Venezuela 
 
 
          ESTUDIOS REALIZADOS 
 
• 1970 Ingeniero Técnico Electrónico 

 Escuela de Ingeniería Técnica 
 Santander, España 

• 1978       Licenciado en Física 
Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Mérida, Venezuela 

• 1988       Doctor de Estado 
                    UNIVERSIDAD PIERRE ET M. CURIE - París VI 
                    París, Francia 
 
 
          OTROS  
 
•  07/1977-08/1977    Visitante 

INSTITUTO DE FÍSICA G.W. UNICAMP 
Campinas, Brasil 

• 11/1978              Visitante 
Departamento de Física 
UNIVERSIDAD DE OTTAWA 
Canadá 

 
• 10/1982-04/1987  Becario de  la  UNIVERSIDAD  DE  LOS ANDES 
                               Laboratorio de PHYSIQUE DES  MILIEUX CONDENSES 
                               UNIVERSIDAD P. ET M. CURIE 
                               París VI, París, Francia 
    Director: J.M. Besson 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
• Docencia  en  Pre-Grado Física General 11 

    Física General 21 
    Laboratorio 2 
    Electrónica 
 Mecánica 
    Física Moderna 
    Estado Sólido 
    Departamento de Física, Facultad de Ciencias 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• Docencia en Post-Grado    Propiedades Ópticas de Semiconductores 
 PIQA - Opción: MATERIALES 
 Departamento de Química, Facultad de Ciencias 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 Propiedades Físicas de Materiales II    
  (Excitones-Fonones) 
 PIQA - Opción: MATERIALES 
 Departamento de Química, Facultad de Ciencias 
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 Introducción a la Investigación I y II 
  (Física de Altas Presiones) 

 
• Cursos Especializados y 

Talleres CURSO DE APLICACIONES DE ESPECTROSCOPIA 
RAMAN 
VIII JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES DE LA 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS, 
MARACAIBO 6-10 DE 1988.  
TALLER DE APLICACIONES DE ESPECTROSCOPIA 
RAMAN BAJO ALTAS PRESIONES ( 6HORAS). 
15th Latin American Symposium on Solids State 
Physics (SLAFES XV),Cartagena de Indias, Colombia, 
November 1-5, 1999. 
TALLER DE APLICACIONES DE ESPECTROSCOPIA 
RAMAN EN CIENCIA DE MATERIALES 
II Congreso Venezolano de Física, Cumana 2-7de Abril 
del 2000 
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TESIS DIRIGIDAS 
 
• 07/1983 Pedro Pérez 
 Crecimiento, Caracterización y Propiedades Ópticas del Compuesto 

Semiconductor Mixto CuInSSe 
  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 04/1987 E.H. Mokhtari 
  Etude Optique et Electrique du Silicium Jusqu'a 10 GPa 
  Tesis de Doctorado  
  UNIVERSIDAD DE PARÍS VII 

Jurados:  P.G. de Gennes (Presidente) 
  J.M. Besson 
  J. González (Tutor) 
  J.M. Leger 
  J.P. Mareeval 

• 10/1992 Elvis R. Hernández P. 
Crecimiento, Caracterización y Propiedades Ópticas del CuInSe2 
Dopado con Oro y Oxígeno 

  En colaboración con el Prof. S.M. Wasim 
  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
• 01/1993 Ernesto Calderón 

Propiedades Ópticas bajo Alta Presión y Transición de Fase del 
CuGaSSe 

  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 01/1993 Flor Virginia Pérez García 

Variación de las Propiedades Ópticas del ZnTe y CdTe bajo Altas 
Presiones Hidrostáticas 

  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
• 01/1995 F. Capet 

Evolution sous Pression Hydrostatique des Proprietes Structurales, 
Optiques et Electroniques du Semi-Conducteur CuGaS2 
Tesis de Doctorado  
UNIVERSIDAD DE LILLE-I 
 

• 02/1995 Chrystian Power Medina 
CdGeP2 Variación de las Propiedades Ópticas Bajo Altas Presiones 
Hidrostáticas 

  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
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• 02/1996 Eugenio Quintero A. 
  Un Estudio del Semiconductor CdSe bajo Altas Presiones 
  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 05/1996 German Montero. 

Influencia del Tratamiento Térmico en las Propiedades Ópticas, 
Eléctricas y Magnéticas en CuFeSe2 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

• 10/1997 Milton Dávila. 
Estudio de las Propiedades Ópticas del Semiconductor CuAlSe2: 
Coeficiente de Absorción Óptica bajo condiciones de Presión y 
Temperatura 

  Tesis de Licenciatura en Física 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 10/1997 Leonidas Durán. 

Análisis de la Variación de la Brecha fundamental de Energía de 
los Semiconductores AgGaSe2 y AgGaS2 en Función de la 
Temperatura. 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 03/1998 Ernesto Calderón. 
Propiedades Ópticas bajo Altas Presiones en el Semiconductor 
AgGaSe2 
Maestría 
Postgrado Interdisciplinario en Química (PIQA), Opción Materiales 
Dpto. De Química, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 04/1998 Jesús Marquina. 
Estudio de las Transiciones Electrónicas del CdIn2S4 a bajas 
Temperaturas 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 04/1998 Richard Rico. 
Estudio del Semiconductor MnGaSe2 en Función de las Altas 
Presiones y bajas Temperaturas: Transición de Fase  
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
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• 06/1998 Chrystian Power. 
AgGaS2 Variación de las Propiedades Ópticas bajo Presión y 
Temperatura  
Maestría 
Postgrado Interdisciplinario en Química (PIQA), Opción Materiales 
Dpto. De Química, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 11/1998 Richard Barrios. 
Síntesis y Caracterización del Compuesto CuFeTe2 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 05/1999 Ana J. Pérez K. 
Estudio de las Propiedades Ópticas del Semiconductor TlGaSe2 bajo 
estudios independientes de Presión y Temperatura 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 11/1999 Alix Y. Villasmil Z. 
CdIn2S4 Variación de las Propiedades Ópticas bajo altas Presiones 
Hidrostáticas. 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

•  10/2000 Alba Torres 
Estudio de las Propiedades Ópticas del Semiconductor TlGaS2 bajo 
estudios independientes de Presión y Temperatura 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 12/2000  Omar Contreras 
Índice de Refracción de los Semiconductores Laminares TlGaSe2, 
TlGaS2, TlInS2  bajo altas  Presiones  
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 11/2001  Menjamin Salas 
Transiciones de fase conmensurables e inconmensurables del 
Semiconductor Laminar TlGaSe2 a bajas temperaturas  
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• 05/2002  Luis Villareal 
Transiciones de fase liquido-glass en un lubricante comercial PDV-I  
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
 
 



Curriculum Vitae 
Dr. Jesús A. González 
Página No. 6 
 
•   05/2002   Ivan Chacin 

 Transiciones de fase liquido-glass en un lubricante comercial PDV-I 
Tesis de Licenciatura en Física 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

•  05/2005 Flor. V. Pérez 
 Estudios Estructurales y Espectroscopia Raman del semiconductor laminar 

TlGaS2 
Tesis de Doctorado 
PIQA. Opción Materiales 
Dpto. de Química, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

•   03/2006  OMAR CONTRERAS 
NANOCRISTALES DE CD0.5MN0.5TE FORMADOS POR CICLOS DE 
PRESSION  

  TESIS DE MAESTRIA 
  POSTGRADO DE FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 
  DEPARTAMENTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 12/2007  CH. POWER 

Caracterización de Nanomateriales  de CdSe, CdTe y  Cd0.5Mn0.5Te. Formados por 
Ciclos de Presión. 
Tesis de Doctorado 
PIQA. Opción Materiales 
Dpto. de Química, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

    
 

TESIS EN PROGRESO 
 
• Jesús Marquina 

Estructura Electronica y Vibracional de Nanotubos de Carbono de Doble 
Pared: metodos de calculo ab-intio  
Doctorado 
Postgrado de Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• Edgar Belandria 
Nanotubos de Carbono de Doble Pared rellenos con CdSe: Caracterizacion 
por Espectroscopia Raman bajo altas presiones 
Doctorado 
Postgrado de Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
 



 
• Menjamin Salas 

Propiedades Vibracionales y Magneticas del ZnO:Co (1,2,3 %) 
Doctorado 
Postgrado de Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• Ildefonso Molina 
Nanotubos de Carbono de Doble Pared rellenos con PbTe: Caracterizacion 
por Espectroscopia Raman bajo altas presiones 
Maestria 
PIQA. Opción Materiales 
Dpto. de Química, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

• Omar Contreras 
Magneto-Luminiscencia en Nanotubos de Carbono de doble pared rellenos 
con Fe. 
Doctorado 
Postgrado de Física de la Materia Condensada, Facultad de Ciencias 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
 
 

MEMORIAS DIRIGIDAS 
 
• 07/1981 C. Rincón 

Propiedades Ópticas del CuInSe2 en la Región de Absorción 
Fundamental 

  Trabajo de Ascenso a la Categoría de  Profesor Asistente 
  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 06/1984 E.H. Mokhtari 
  Photoconductivite de GaAs sous Pression 
  Memoria de D.E.A. UNIVERSIDAD DE PARÍS VII 
•      07/2002  S. Gilliland 

PRESSURE AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF ENERGY GAP IN 
CDTE  
Memoria de D.E.A, Institut de Ciència dels Materials, Universitat de 
València, Dpt. de Física Aplicada,  
Ed. Investigació, E-46100 Burjassot (València), Spain 
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          TUTORÍAS POST-DOCTORALES 
 
• 09/1992 - 09/1993 Dr. Eduardo Moya 
    Universidad de Valencia, España 
    Physique des Milieux Condenses 
    UNIVERSIDAD P. ET M. CURIE (París VI) 
 
 
 CARGOS DESEMPEÑADOS 
 
• 01/01/73-01/04/78 Profesor Contratado 
       Departamento de Física 
 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
     UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 01/04/78-15/10/80 Instructor Ordinario 
    Departamento de Física 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 15/10/80-01/06/87 Profesor Asistente (Dedicación Exclusiva) 
    Departamento de Física 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
• 1/06/87-15/12/88 Profesor Agregado (Dedicación Exclusiva) 
    Ascenso por Méritos 
    Departamento de Física 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
•  15/12/88-15/10/91 Profesor Asociado (Dedicación Exclusiva) 
    Ascenso por Méritos 
    Departamento de Física 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 1/07/90-31/07/90 Profesor Invitado (Primera Clase) 

Laboratoire de Dynamique et Structure des Cristaux  
   Moleculaires 

    Université de Lille I 
• 1/06/91-30/06/91 Profesor Invitado (Primera Clase) 
    Laboratoire de Dynamique et Structure des Cristaux  
    Moleculaires 
    Université de Lille I 
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•    A partir del 15/10/91 Profesor Titular (Dedicación Exclusiva) 
    Ascenso por Méritos 
    Departamento de Física 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES  (CES) 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 1/09/93-31/12/93 Profesor Invitado (Primera Clase) 
    Physique des Milieux Condenses 
    Université P. et M. Curie (París VI) 
 
 
          OTROS CARGOS 
 
• 16/01/78-15/03/79 Jefe Departamento de Física 
    Facultad de Ciencias 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
•     01/05/88-15/03/96 Sub-Director 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
    Departamento de Física 
     Facultad de Ciencias 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 01/89-05/94  Miembro de la Comisión de Ciencias Aplicadas 
    CDCHT - ULA 
• 03/89-03/91  Representante Electo de los Profesores al Consejo de la 

    Facultad de Ciencias 
     UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
• 01/09/89-01/02/91 Director Encargado 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE  SEMICONDUCTORES (CES) 
    Departamento de Física 
    Facultad de Ciencias 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 01/10/89-01/02/92 Miembro del Consejo de Estudios de Post-Grado 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 03/90-07/93  Responsable del Proyecto Internacional No. CLI-0556-F  

    financiado por la CEE  (Bruselas,  Bélgica) titulado:  
Crecimiento, Caracterización, Propiedades Ópticas bajo 
Presión y Temperatura en los Compuestos    Cu-III-VI2 

    Corresponsal Europeo: 
    Prof. H. FONTAINE 
    UNIVERSIDAD DE LILLE, Francia 
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•    04/12/91-08/12/91 Secretario del Comité Organizador  
    III Congreso Franco-Venezolano de Cerámica y Nuevos  
    Materiales 
    Mérida, Venezuela 
• 05/94 al 01/2000 Coordinador de la Comisión de Ciencias Físicas y  
    Matemáticas 
    CDCHT-ULA 
• Del 10/09/94 al    Responsable del Proyecto Internacional 

10/09/98  No. CLI-CT94-0031 
     financiado por la CEE  (Bruselas,  Bélgica) titulado: 

Dinámica de la Red y Propiedades Ópticas del CuInSe2, 
AgGaSe2 y AgGaS2 bajo Presión  

    Corresponsal Europeo: 
    Prof. J. Lefebvre 
     UNIVERSIDAD DE LILLE, Francia 
     Monto Aprobado: ECU 110.000.00 
• Desde 15/03/96 Director 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE SEMICONDUCTORES (CES) 

Departamento de Física 
    Facultad de Ciencias 
    UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
• 11/96 al 4/2000  Presidente Sociedad Venezolana de Física 
• 8-12/12/97  Presidente Comité Organizador I Congreso Venezolano                         

de Física- Facultad de Ciencias- ULA, Merída 
• 09-13/08/98  Miembro del International Advisory Committee 

VIII International Conference of High Pressure Semionductor 
Physics 
Aristotle University, Thessaliki, Grecia 

• Mayo-98                     Miembro Principal de la Comisión de Física y  
    Matematicas del CONICIT(1998-2000) 
 
• 01-04/11/99  Miembro del Comité Internacional 

XV Simposio Latinoamericano de Física del Estado Sólido 
Cartagena de Indias, Noviembre 1-5, 1999, Colombia 

• Enero 1999              Coordinador del Proyecto “ Nanosistemas y Nanomedidas “ 
    Programa CEFI(Francia)- CONICIT (Venezuela) 
• Abril 1999                  Miembro del International Program Committee 

IX International Conference of High Pressure Semiconductor 
Physics 
Hokkaido University, Sapporo, Sept. 24-28,2000,Japon 
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•      Diciembre 1999  Responsable Latinoamericano del Proyecto: 

Propiedades Ópticas y Estructurales de algunos 
Semiconductores Calcopiritas bajo altas Presiones. 
Financiado por: Programa de Cooperación Científica con 
Iberoamérica, Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

• Abril 2000  Miembro del International Advisory Committee 
XXXIX European High Pressure Group Meeting (EHPRG’39) 
Santander, Spain 10-19 September 2001. 

• 2000-2002  Coordinador División de Investigación de la Facultad de  
Ciencias, Universidad de Los Andes. 

•  2000-2002  Miembro del directorio del Consejo de Desarrollo Científico y  
Humanístico (CDCHT) ULA. 

•  08/2002   Miembro del International Advisory Committee 
X International Conference of High Pressure Semiconductor 
Physics 
Guilford University, Guilford, Agosto 5-9,2002, England 

  
• 08/2006   Miembro del International Advisory Committee 

XII International Conference of High Pressure 
Semiconductor Physics 
Universidad de Barcelona, Barcelona, Agosto 1-5,2006, España 

 
 

 
 SOCIEDADES  CIENTÍFICAS  Y  PROFESIONALES  A LAS QUE PERTENECE 
 
• Sociedad Venezolana de Física 
• Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) 
• American Physical Society 
 
 
OTROS 
 
• 1989-1996 Sistema de Promoción al Investigador (SPI) Nivel 2, CONICIT 
• Desde 05/93 Referee del Institute of Physics Publishing 
    Technohouse Recliffe Way 
    Bristol BS1 6NX England 
    * Semiconductor Science and Technology 
    * Journal of Physics: Condensed Matter 
 
 
 



 
• Desde 05/94 Peer Review de la International Science Foundation 
    1054, 31st Street, NW 
    Suite 110 
    Washington DC 20007 
 
• Desde 07/94 Editor de Campo de Acta Científica Venezolana 

(Período 94-96) 
• Desde 09/94 Referee de la Revista CIENCIA 
    Universidad del Zulia 
• Desde 01/95 Referee de la Revista Técnica de Ingeniería 
    Universidad del Zulia 
• Desde 01/95 Representante de AsoVAC ante el Consejo General 

CIDA-Mérida   
• 06/1995  Programa de Estímulo al Investigador (PEI) 
   Universidad de Los Andes 
   118 Puntos. 2° en el Área de Física 
• 09/1995  Premio al Mejor Trabajo realizado en el Área de Física 
 Hydrostatic Deformation Potentials and Phase Transitions in 

CuGa(SxSe1-x)2 Alloys at High-Pressure 
 Physica Status Solidi (b) 187, 149 (1995) 
   J. González, E. Calderón, F. Capet 
   FUNDACITE – Mérida 
•    09/95  Chairman de la sesión Nonlinear Optics 

X International Conference on Ternary and Multinary  Compounds, 
Stuttgard, Alemania. 

• Desde 07/96 Sistema de Promoción al Investigador (SPI) Nivel 3, CONICIT 
• Desde 05/98      Representante del Consejo General en Consejo Directivo 

del CIDA- Mérida  
•    Desde 09/98      Miembro del Comité Editorial de la revista Ciencia (LUZ) 
•   1999-2003       Secretario 
                              Federación Latinoamericana de Sociedades de Física                    
                              (Fe.L.a.So.Fi). 
•   Desde 04/99      Miembro de la Comisión Asesora del Centro Latinoamericano de 

Fisica (CLAF) para los proyectos del Sincrotón:  Campinas – Brasil 
•    Mayo 1999 Presidente del Jurado de la Tesis Doctoral de Francisco Javier           
   Manjon Herrera: “ Estudio de la estructura de bandas del seleniuro 
   de indio mediante ópticas bajo presión hidrostática”; Departamento 
   de Física Aplicada, Universidad de Valencia (España). 
•     1999-2001 Miembro de la Comisión de Física, Química y Matemáticas de la 
   Fundación Sistema de Promoción al Investigador (SPI) 
•     2000-2001 Miembro del Comité de Selección del Premio Fundación Polar 
•     Abril 2002 Miembro del Jurado de la Tesis Doctoral de Delia Nieto Sanz: “  
   Boron at High pressure: equation of state and elementary reactions 
   with oxygen and hidrogen “, Facultad de Ciencias, Universidad  
   Autonoma de Madrid ( España). 
•      09/2001 Chairman de la sesión ¨Semiconductors and low dimensional               

systems¨. 
XXXIX European High Pressure Research Group Meeting 



Santander, Spain, 16-19 September 2001 
 
 
 

• 12/2001  Premio al Mejor Trabajo realizado en el Área de Física 
  J. González, E. Calderón, F. Capet, and F. Baert 

Pressure Dependence of Shallow Acceptors in CuGa(SxSe1-x)2 
Alloys 

         Physical Review B. 58, #20, 13654 (1998) 
   FUNDACITE-MERIDA, 2001 
 
 
•     12/2002 Chairman del XVI Simposio Latinoamericano de Física del 

Estado Sólido, Universidad de Los Andes, Mérida, 2-7 Diciembre 
2002, Venezuela. 

•      05/2003 Premio Nacional “ Lorenzo Mendoza Fleury” de la Fundación   
Polar  en Física 

•      06/2003 Miembro del Editorial Board de la revista “ High Pressure 
Research”, Editada por Taylor and Francis, London, England.  

•      06/2003 Chairman del Taller “Efectos Cuánticos en Propiedades de 
Transporte bajo Alto Campo Magnético y Altas Presiones”. Proyecto 
ALFA HighField, Mérida 9-14 de Junio 2003, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Los Andes.  

•      09/2003 Miembro de la Comisión Técnica de Infraestructura y 
Fortalecimiento de Centros (FONACIT), Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

•      01/2004 Sistema de Promoción al Investigador ( SPI), Nivel IV, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 

. 
•      07/2006 Coordinador de la Escuela Latinoamericana de Nanociencia, 

Facultad de Ciencias, 17-21 de Julio 2006 . 
•      09/2006 Miembro del Consejo Directivo de la Federación Iberoamericana de 

Sociedades de Física (Feiasofi). 
•      01/2007 Estancia “Programa de Visitantes Ilustres”, Enero-Marzo 2007, 

Facultad de Químicas, Universidad Complutense de Madrid, 
programa financiado por la Fundación Banco de Santander. 
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P  U  B  L  I  C  A  C  I  O  N  E  S             

 
 
 
 
• UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
 *    Mérida 1977  Tesis de Licenciatura 

Preparación y Caracterización de Cristales de CuGaS2 
Jurados:  S. Wasim 

P. Negrete 
A. Redondo 

 
 *    Mérida 1980  Memoria de Ascenso a la Categoría de Profesor  

Asistente 
Propiedades Ópticas del Semiconductor Ternario 
CuGaS2 y Caracterización de una Homounión de 
CuInSe2 
Jurados: S. Wasim 

  B. Vincent 
  T. Szwacka 

 
 
• UNIVERSIDAD P. ET M. CURIE (París VI) 
 
 * París 1988 Tesis Doctoral es Sciences (Doctorado de Estado) 

Transitions Optiques Directe et Indirecte dans GaAs sous 
Haute Pression. Application a la Transition Cubique-
Orthorhombique 

   Jurados:  M.M.F. Abeles (Presidente) 
R. Elliott 
J.M. Besson  
D. Paquet 
F. González-Jiménez 
N. Piccioli 

   Mención:  Tres Honorable 
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 ARTÍCULOS 
 
1. P. Negrete, J. González, C. Bellabarba, C. Rincón y A. Torres 
 Efecto de las Vacancias en la Estructura de Bandas de Semiconductores 

Ternarios I-III-VI 
 Acta Científica Venezolana, 30, 265 (1979) 

2. C. Rincón, A. Torres, C. Bellabarba, J. González  y P. Negrete 
       Crecimiento y Características Generales de Cristales de la Familia I-III-VI 
 Acta Científica Venezolana, 30, 271 (1979) 
3. J. González, C. Rincón, A. Redondo and P. Negrete 
 Photodetecting Properties of CuInSe2 Homojunctions 
  Japanese Journal  of  Applied  Physics,  19,  Supp. 19-3, 29 (1980) 
4. R.G. Goodchild, J.C. Woolley and J. González 
 Temperature Variation of Energy Gap Values in CuGa(SxSe1-x)2 
 Japan. J. Appl. Phys., 19, Supp. 19-3, 123 (1980) 
5. C. Rincón, J. González and G. Sánchez Pérez 
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